UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
EDITAL
CARGO DE PROFESSOR DOUTOR - MS-3

A Universidade Estadual de Campinas, através da Secretaria Geral, torna publica a abertura de inscri¢des para
0 concurso publico de provas e titulos, para provimento de 01 cargo de Professor Doutor, nivel MS-3, em RTP,
com opcgao preferencial para o RDIDP, nos termos do item 2, na area de Eletronica, Microeletrénica e
Optoeletronica, disciplinas EE300 - Fundamentos da Fisica Moderna, EE530 - Eletrénica Basica |, EE531 -
Laboratorio de Eletrdnica Basica |, da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computacdo da Universidade
Estadual de Campinas.

1. DO REQUISITO MINIMO PARA INSCRICAO
1.1. Podera se inscrever no concurso o candidato que, no minimo, seja portador do Titulo de Doutor.

2. DO REGIME DE TRABALHO

2.1. Nos termos do artigo 109 do Estatuto da UNICAMP, o Regime de Dedicacao Integral a Docéncia e a
Pesquisa (RDIDP) é o regime preferencial do corpo docente e tem por finalidade estimular e favorecer a
realizacdo da pesquisa nas diferentes areas do saber e do conhecimento, assim como, correlatamente,
contribuir para a eficiéncia do ensino e para a difusdo de ideias e conhecimento para a comunidade.

2.2. Ao se inscrever no presente concurso publico o candidato fica ciente e concorda que, no caso de
admissao, podera ser solicitada, a critério da Congregacao da Unidade, a apresentacéo de plano de pesquisa,
gue sera submetido a Comissdo Permanente de Dedicacao Integral a Docéncia e a Pesquisa - CPDI - para
avaliacao de possivel ingresso no Regime de Dedicacgéao Integral a Docéncia e a Pesquisa - RDIDP.

2.3. O Regime de Dedicacao Integral a Docéncia e a Pesquisa (RDIDP) esta regulamentado pela Deliberacao
CONSU-A-02/01, cujo texto integral esta disponivel no sitio

http://www.pg.unicamp.br/mostra norma.php?consolidada=S&id norma=2684

2.4. O aposentado na carreira docente aprovado no concurso publico somente podera ser admitido no Regime
de Turno Parcial (RTP), vedada a extensdo ao Regime de Dedicacdo Integral a Docéncia e a Pesquisa
(RDIDP), conforme Deliberagdo CONSU-A-08/2010.

2.5. A remuneracdo inicial para o cargo de Professor Doutor da Carreira do Magistério Superior é a seguinte:

a) RTP - R$ 1.423,29

b) RTC - R$ 3.612,91

c) RDIDP - R$ 8.211,02

3. DAS INSCRICOES

3.1. As inscri¢cdes serdo recebidas todos os dias uteis compreendidos dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a
contar da publicacdo deste edital no Diario Oficial do Estado - DOE, das 09h00 as 12h00 e das 14h00 as
17h00, no R.H. da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computacado, situada na Cidade Universitaria
"Zeferino Vaz", Barao Geraldo - Endereco: Av. Albert Einstein, 400, Campinas - SP.

3.2. A inscricao sera efetuada mediante requerimento dirigido ao Diretor da Faculdade de Engenharia Elétrica
e de Computacao, contendo nome, domicilio e profissdo, acompanhado dos seguintes documentos:

a) prova de que é portador do titulo de doutor de validade nacional. Para fins de inscricdo, o candidato podera
apresentar apenas a ata da defesa de sua Tese de Doutorado, sendo que a comprovacao do titulo de Doutor
sera exigida por ocasido da admissao. Os candidatos que tenham obtido o titulo de Doutor no exterior, caso
aprovados, deverdo obter, durante o periodo probatério, o reconhecimento do referido titulo para fins de
validade nacional, sob pena de demisséao;

b) documento de identificagcdo pessoal, em cépia;

c) sete exemplares de memorial, com o relato das atividades realizadas e a comprovacdo dos trabalhos
publicados e demais informacées, que permitam avaliacdo dos méritos do candidato, a saber:

c.1. titulos universitérios;

c.2. curriculum vitae et studiorum;

c.3. atividades cientificas, didaticas e profissionais;

c.4. titulos honorificos;

c.5. bolsas de estudo em nivel de p6s-graduacéo;

c.6. cursos frequentados, congressos, simpoésios e semindrios dos quais participou.



http://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?consolidada=S&id_norma=2684

d) um exemplar ou cépia de cada trabalho ou documento mencionado no memorial;

e) sete exemplares do Plano de Trabalho, observados os itens 5.2.4 € 5.2.5.

3.2.1. O memorial podera ser aditado, instruido ou completado até a data fixada para o encerramento das
inscrigoes.

3.2.2. O candidato portador de necessidades especiais, temporaria ou permanente, que precisar de condi¢cdes
especiais para se submeter as provas devera solicita-las por escrito no momento da inscri¢do, indicando as
adaptacdes de que necessita.

3.3. Recebida a documentacao e satisfeitas as condigées do edital, a Secretaria da Unidade encaminhara o
requerimento de inscricdo com toda a documentagao ao Diretor da Faculdade de Engenharia Elétrica e de
Computagédo, que a submetera ao Departamento, ou a outra instancia competente, definida pela Congregacgao
da Unidade a que estiver afeta a area em concurso, tendo este o prazo de 15 dias para emitir parecer
circunstanciado sobre o assunto.

3.3.1. O parecer de que trata o subitem anterior sera submetido a Congregacao da Unidade, que encaminhara
0 requerimento de inscricdo com toda a documentacdo a deliberacdo da Camara de Ensino Pesquisa e
Extenséo - CEPE.

3.3.2. O requerimento de inscricdo no concurso sera deferido se o candidato obtiver o voto favoravel da maioria
absoluta dos membros presentes na Sessao da CEPE.

3.4. Os candidatos que tiveram os requerimentos de inscricdo deferidos serdao notificados a respeito da
composicao da Comissao Julgadora e seus suplentes, bem como do calendario fixado para as provas e do
local de sua realizacdo, por meio de edital a ser publicado no Diario Oficial do Estado, com antecedéncia
minima de 30 (trinta) dias do inicio das provas.

4. DA COMISSAO JULGADORA

4.1. A Comissao Julgadora sera constituida de 05 (cinco) membros titulares e 02 (dois) suplentes, portadores,
no minimo, do Titulo de Doutor, cujos nomes serdo indicados pela Congregacao da Unidade e aprovados pela
CEPE.

4.1.2. Pelo menos dois membros da Comissao Julgadora deverdo ser externos a Unidade ou pertencer a
outras instituicdes.

4.2. Poderao integrar a Comissdo Julgadora profissionais de reconhecida competéncia na disciplina ou
conjunto de disciplinas em concurso, pertencentes a instituicdes técnicas, cientificas ou culturais do pais ou do
exterior.

4.3. Caberd a Comissdo Julgadora examinar os titulos apresentados, conduzir as provas do concurso e
proceder as argui¢des a fim de fundamentar parecer circunstanciado, classificando os candidatos.

5. DAS PROVAS

5.1. O concurso constara das seguintes provas:
a) prova especifica (peso 1,0);

b) prova de titulos (peso 1,0);

c) prova de arguicao (peso 1,0);

d) prova didatica (peso 1,0).

5.2. A prova especifica consistira de:

a) uma prova escrita dissertativa, que versara sobre assunto de ordem geral e doutrinaria, relativa ao conteudo
do programa das disciplinas ou conjunto de disciplinas em concurso. As questdes da prova escrita dissertativa
serdo elaboradas pela Comissao Julgadora. Esta parte da prova correspondera a 60% da nota da prova
especifica;

b) prova de Plano de Trabalho. Esta parte da prova correspondera a 40% da nota da prova especifica.

5.2.1. No inicio da prova especifica, a Comissao Julgadora fara a leitura da(s) questao(des) da prova escrita
dissertativa, concedendo o prazo de 50 (cinquenta) minutos para que os candidatos consultem seus livros,
periddicos ou outros documentos bibliograficos.

5.2.2. Findo o prazo estabelecido no item 5.2.1 ndo sera mais permitida a consulta de qualquer material, e a
prova especifica escrita tera inicio, com duragéo de 03 (trés) horas para a redacao da(s) resposta(s).

5.2.3. As anotacgbes efetuadas durante o periodo de consulta previsto no item 5.2.1 poderao ser utilizadas no
decorrer da prova especifica, devendo ser rubricadas por todos os membros da Comissdo Julgadora e
anexadas na folha de resposta.

5.2.4. O Plano de Trabalho devera conter:



| - a visdo do candidato a respeito das perspectivas das atividades de ensino, pesquisa e de extensao
universitaria na area de Eletrénica, Microeletrénica e Optoeletronica;

Il - a proposta de atuagao do candidato dentro desta perspectiva.

5.2.5. O Plano de Trabalho ndo podera conter mais do que 20 (vinte) paginas, incluindo possiveis referéncias,
e sera entregue pelo candidato no ato de sua inscrigdo.

5.2.6. O Plano de Trabalho elaborado pelo candidato sera apreciado pela Comiss&o Julgadora, sob a éptica de
sua contribuicdo a area de Eletronica, Microeletronica e Optoeletronica. Serdo consideradas nessa analise:

| - relevancia da proposta para a criagado ou consolidagdo do conhecimento/ competéncia em temas de fronteira
ou estratégicos, no ambito das areas de ensino, pesquisa e extensao da FEEC;

Il - compatibilidade entre a proposta e 0 memorial do candidato;

[l - viabilidade da implementacdo e execucao da proposta.

5.2.7. A prova de Plano de Trabalho sera feita sob a forma de dialogo, respeitado o limite maximo de 1 (uma)
hora para cada candidato. O candidato sera interpelado pela Comisséo Julgadora sobre o Plano de Trabalho
apresentado na inscri¢cao, analisando-se sua consisténcia com a area do concurso e o memorial do candidato.
5.3. Na prova de titulos a Comisséao Julgadora apreciara o memorial elaborado e comprovado pelo candidato.
5.3.1. Os membros da Comissao Julgadora terdo o prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas para emitir o
julgamento da prova de titulos.

5.4. Na prova de arguicdo o candidato sera interpelado pela Comissao Julgadora sobre a matéria do programa
da disciplina ou conjunto de disciplinas em concurso e/ou sobre 0 memorial apresentado na inscri¢ao.

5.4.1. Na prova de arguicdo cada integrante da Comissdo Julgadora dispora de até 30 minutos para arguir o
candidato que tera igual tempo para responder as questoes formuladas.

5.4.2. Havendo acordo mutuo, a arguicdo podera ser feita sob forma de dialogo, respeitado, porém, o limite
maximo de 01 (uma) hora para cada arguicao.

5.5. A prova didatica versara sobre o programa de disciplina ou conjunto de disciplinas ministradas na
Universidade no ano anterior ao concurso (Anexo |) e nela o candidato devera revelar cultura aprofundada no
assunto.

5.5.1. A matéria para a prova didatica sera sorteada com 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, de uma
lista de 10 (dez) pontos, organizada pela Comissao Julgadora.

5.5.2. A prova didatica tera duracdo de 50 (cinquenta) a 60 (sessenta) minutos, e nela o candidato
desenvolvera o assunto do ponto sorteado, vedada a simples leitura do texto da aula, mas facultando-se, com
prévia aprovacao da Comissao Julgadora, o emprego de roteiros, apontamentos, tabelas, graficos, diapositivos
ou outros recursos pedagogicos utilizaveis na exposic¢ao.

5.6. As provas orais do presente concurso publico serdo realizadas em sessdo publica. E vedado aos
candidatos assistir as provas dos demais candidatos.

5.7. A Comisséo Julgadora poderd ou ndo descontar pontos quando o candidato n&o atingir o tempo minimo ou
exceder o tempo maximo pré-determinado para as provas didatica e de arguicao.

6. DA AVALIACAO E JULGAMENTO DAS PROVAS

6.1. As provas de titulos, argui¢do, didatica e especifica terdo caréater classificatorio.

6.1.1. A prova especifica também tera carater eliminatério, caso tenham se inscrito mais de 08 (oito)
candidatos.

6.1.1.2. Ao final da prova especifica cada examinador atribuira ao candidato uma nota de 0 (zero) a 10 (dez),
considerando o previsto no item 5.2 deste edital.

6.1.1.3. Apos a atribuicdo das notas, o resultado da prova especifica sera imediatamente proclamado pela
Comissao Julgadora em sesséo publica.

6.1.1.4. Serédo considerados aprovados na prova especifica os candidatos que obtiverem notas iguais ou
superiores a 07 (sete), de, no minimo, 03 (trés) dos 05 (cinco) examinadores.

6.1.1.5. Somente participarao das demais provas do concurso publico os candidatos aprovados na prova
especifica.

6.1.1.6. As notas atribuidas na prova especifica por cada um dos examinadores aos candidatos aprovados
serao computadas ao final do concurso publico para fins de classificagao, nos termos do item 6.3 deste edital.
6.2. Ao final de cada uma das provas previstas nas alineas "b", "c" e "d" do subitem 5.1 deste edital, cada
examinador atribuira ao candidato uma nota de 0 (zero) a 10 (dez).

6.2.1. As notas de cada prova serdo atribuidas individualmente pelos integrantes da Comissao Julgadora e
colocadas em envelope lacrado e rubricado, ap6s a realizacdo de cada prova. Ao final de todas as provas do
concurso, em sessao publica, os envelopes serdo abertos pela Comissao Julgadora.




6.3. Ao término das provas, cada candidato terd de cada examinador uma nota final, que serd a média
ponderada das notas atribuidas pelo examinador ao candidato.

6.3.1. As notas finais serdo calculadas até a casa dos centésimos, desprezando-se o algarismo de ordem
centesimal, se inferior a cinco e aumentando-se o algarismo da casa decimal para o nimero subsequente, se o
algarismo da ordem centesimal for igual ou superior a cinco.

6.3.2. Cada examinador fara a classificacdo dos candidatos pela seqliiéncia decrescente das notas finais por
ele apuradas e indicara o(s) candidato(s) para preenchimento da(s) vaga(s) existente(s), de acordo com as
notas finais obtidas nos termos do item anterior. O proprio examinador decidira os casos de empate, com
critérios que considerar pertinentes.

6.4. A Comissao Julgadora, em sessao reservada, depois de divulgadas as notas e apurados os resultados,
emitira parecer circunstanciado sobre o resultado do concurso justificando a indicacao feita, da qual devera
constar tabela e/ou textos contendo as notas, as médias e a classificagdo dos candidatos. Também deverao
constar do relatério os critérios de julgamento adotados para avaliacdo de cada uma das provas. Todos os
documentos e anotacoes feitas pela Comissao Julgadora para atribuicdo das notas deverao ser anexados ao
processo do presente concurso publico.

6.4.1. Ao relatério da Comissao Julgadora poderao ser acrescentados relatérios individuais de seus membros.
6.5. O resultado do concurso sera imediatamente proclamado pela Comissao Julgadora em sessao publica.
6.5.1. Serao considerados habilitados os candidatos que obtiverem, da maioria dos examinadores, nota final
minima sete.

6.5.2. Sera indicado para nomeacao o candidato que obtiver o primeiro lugar, isto &, maior nimero de
indicacoes da Comisséao Julgadora.

6.5.3. O empate nas indicagoes sera decidido pela Comissdo Julgadora, prevalecendo sucessivamente a
média geral obtida e o maior titulo universitario. Persistindo o empate a decisdo cabera, por votagdo, a
Comissdao Julgadora. O presidente tera voto de desempate, se couber.

6.5.4. Excluido o candidato em primeiro lugar, procedimento idéntico sera efetivado para determinag¢do do
candidato aprovado em segundo lugar, e assim subsequentemente até a classificacdo do Ultimo candidato
aprovado.

6.5.4.1. Para as classificacbes seguintes deverdo ser desconsideradas as indicagées do candidato ja
classificado e considerada a ordem de classificagcao feita por cada um dos examinadores para os candidatos
remanescentes.

6.6. As sessdes de que tratam os itens 6.2.1 e 6.5 serdo realizadas no mesmo dia em horarios previamente
divulgados.

6.7. O parecer da Comissao Julgadora sera submetido a Congregacéo da Faculdade de Engenharia Elétrica e
de Computacdo, que sé podera rejeita-lo, no todo ou em parte, por 2/3 (dois ter¢cos) de seus membros
presentes, quando unanime, ou por maioria absoluta, também de seus membros presentes, quando o parecer
apresentar apenas trés assinaturas concordantes dos membros da Comisséao Julgadora.

6.8. O resultado final do concurso sera submetido a homologa¢do da Camara de Ensino, Pesquisa e Extensao
- CEPE.

6.9. A relacdo dos candidatos aprovados sera publicada no Diario Oficial do Estado, com as respectivas
classificagdes.

7. DA ELIMINAGAO

7.1. Sera eliminado do concurso publico o candidato que:

a) Deixar de atender as convocagdes da Comissao Julgadora;

b) Nao comparecer ao sorteio do ponto da prova didatica;

c) Nao comparecer a qualquer uma das provas, exceto a prova de titulos.

8. DO RECURSO

8.1. O candidato podera interpor recurso contra o resultado do concurso, exclusivamente de nulidade, ao
Conselho Universitario, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicag&o prevista no item 6.9 deste edital.
8.1.1. O recurso devera ser protocolado na Secretaria Geral da UNICAMP.

8.1.2. Nao sera aceito recurso via postal, via fac-simile ou correio eletronico.

8.1.3. Recursos extemporaneos nao serao recebidos.

8.2. O resultado do recurso sera divulgado no site da Secretaria Geral da UNICAMP (www.sg.unicamp.br)

9. DAS DISPOSIGOES FINAIS




9.1. A inscricdo do candidato implicara o conhecimento e a tacita aceitagdo das normas e condigdes
estabelecidas neste Edital, em relacdo as quais o candidato ndao podera alegar qualquer espécie de
desconhecimento.

9.2. As convocacgoes, avisos e resultados do concurso serdo publicados no Diario Oficial do Estado e estarao
disponiveis no site www.sg.unicamp.br, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato o seu
acompanhamento.

9.3. Se os prazos de inscri¢cdo e/ou recurso terminarem em dia em que nao ha expediente na Universidade, no
sabado, domingo ou feriado, estes ficarao automaticamente prorrogados até o primeiro dia Util subsequente.
9.4. O prazo de validade do concurso se inicia na data de publicacdo no Diario Oficial do Estado da
homologacao dos resultados pela CEPE, expirando-se com a posse do candidato aprovado.

9.5. A critério da Unidade de Ensino e Pesquisa, ao candidato aprovado e admitido poderao ser atribuidas
outras disciplinas além das referidas na area do concurso, desde que referentes a area do concurso ou de sua
area de atuacao.

9.6. O candidato aprovado e admitido somente sera considerado estavel apdés o cumprimento do estagio
probatorio, referente a um periodo de 03 (trés) anos de efetivo exercicio, durante o qual sera submetido a
avaliacao especial de desempenho, conforme regulamentagao prevista pela Universidade.

9.7. Até 60 (sessenta) dias apds a publicagdo da homologagédo do concurso o candidato podera solicitar a
retirada dos memoriais (item 3.2.c) entregues no ato da inscricdo e que nao foram utilizados pela Comissao
Julgadora, mediante requerimento protocolado na Secretaria da Faculdade de Engenharia Elétrica e de
Computagdo. Apds este prazo, se nao retirados, os memoriais poderao ser descartados.

9.8. O presente concurso obedecera as disposicdes contidas na Deliberagao CONSU-A-03/03.

9.8.1. Copia da Deliberagdo mencionada podera ser obtida no site www.sg.unicamp.br ou junto a Secretaria da
Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computacdo, que podera prestar quaisquer outras informacoes
relacionadas ao concurso publico.

9.9. Os itens deste edital poderdo sofrer eventuais alteragdes, atualizagbes ou acréscimos enquanto nao
consumada a providéncia ou evento que lhes disser respeito, até a data de convocagdo para a prova
correspondente, circunstancia que sera mencionada em Edital ou Aviso a ser publicado.

Anexo | - Programas das Disciplinas
EE300 - Fundamentos da Fisica Moderna

Ementa Detalhada

1. Introducdo a teoria da relatividade restrita Tempo sugerido: 4 horas a. Transformacdo de Galileu b. A
experiéncia de Michelson-Morley c. Os postulados de Einstein d. Conseqliéncias dos postulados: dilatacdo do
tempo e contragcao do comprimento e. A transformagéo de Lorentz f. A dindmica relativista g. Simultaneidade e
o paradoxo dos Gémeos h. Testes experimentais da Relatividade Restrita 2. A teoria cinética da matéria.
Tempo sugerido: 6 horas a. O numero de Avogadro b. Modelo cinético dos gases c. Pressao de um gas d.
Temperatura de um gés e. Calor especifico f. Distribuicdo de energia e velocidades 3. A Quantizagdo da
radiacdo, da carga elétrica e da energia Tempo sugerido: 12 horas a. A medida da carga e e de e/m do elétron
b. Radiac¢do do corpo negro - lei de Wien - lei de Stephan-Boltzmann - lei de Rayleigh-Jeans - postulados e a lei
de Planck - implicagdes dos postulados de Planck c. O efeito fotoelétrico d. O efeito Compton e. A natureza
dual da radiacao eletromagnética f. O féton e a produgdo de raios-X 4. Modelos atdmicos classicos Tempo
sugerido: 8 horas a. Modelos de Thompson e Rutherford b. Linhas espectrais ¢. Modelo de Bohr - Os
problemas e seu aperfeicoamento 5. Propriedades ondulatérias das particulas Tempo sugerido: 12 horas a. O
postulado de De Broglie b. O principio da incerteza de Heisenberg c. Pacotes de onda d. Interpretacéo
probabilistica e. Dualidade particula-onda 6. Equacéo de Schrédinger Tempo sugerido: 4 horas a. Equacéo de
Schrédinger numa dimensédo b. O elétron em um poco de potencial c. Aplicagdo ao atomo de hidrogénio d. O
spin do elétron 7. O atomo com muitos elétrons Tempo sugerido: 6 horas a. O principio da exclusdo de Pauli b.
Estrutura eletrbnica; nimeros quanticos c. A tabela periodica 8. A estrutura do nucleo atdbmico e reagdes
nucleares Tempo sugerido: 2 horas a. Constituintes do nucleo atdmico b. Radioatividade c. Fissdo e fusao
nuclear 9. Particulas elementares Tempo sugerido: 2 horas 10. Moléculas Tempo sugerido: 4 horas a. Liga¢des
atdbmicas e moleculares b. Rotacao e vibragdo das moléculas.
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EES530 - Eletronica Basica |

Ementa Detalhada

1. Conceitos basicos de projeto Tempo sugerido: 2 horas a. Elementos de circuito lineares e nao lineares b.
Sinais analédgicos e digitais c. Andlise e projeto d. Simulagdo por computador e. Etapas de projeto 2.
Amplificadores operacionais Ideais Tempo sugerido: 8 horas Utilizar SPICE quando for adequado a.
amplificador operacional ideal b. amplificador inversor c. O amplificador ndo-inversor d. Impedancia de entrada
e. Circuitos com operaclonais - Circuito de impedancia negativa - Fonte de corrente dependente - Conversor
corrente-tensdo - Conversor tensdo-corrente - Integrador - Diferenciador - Somador 3. Circuitos com
amplificadores operacionais Tempo sugerido: 10 horas Utilizar SPICE quando for adequado a. Resposta em
freqiéncia em malha aberta e fechada b. Operacionais reais - Ganho de tensdo em malha aberta - Tensao de
offset de entrada - Corrente de polarizacdo de entrada - Rejeicdo em modo comum - Resisténcia de saida c.
Amplificador ndo-inversor - Resisténcia de entrada e de saida - Ganho de tensdo - Banda de passagem d.
Amplificador inversor - Resisténcia de entrada e de saida - Ganho de tenséo - Banda de passagem e. Soma
diferencial f. Amplificadores com entrada ou saida balanceadas g. Acoplamento entre multiplas entradas h.
Amplificadores operacionais de poténcia para audio i. Realimentagcdo e estabilidade - Realimentacdo em
amplificadores operacionais - Estabilidade de sistemas e resposta em freqiiéncia - Diagramas de Bode -
Osciladores - Osciladores Colpitts e Hartley - Oscilador ponte de Wien - Oscilador por deslocamento de fase -
Osciladores a cristal 4. Semicondutores Tempo sugerido: 2 horas a. Estrutura cristalina b. Modelos de banda
de energia - Condutores - Isolantes - Semicondutores c. Semicondutor intrinseco e dopado d. Concentragao de
portadores e. Excesso, geragdo e recombinagdo de portadores f. Condugdo 5. Circuitos com diodos
semicondutores Tempo sugerido: 8 horas Utilizar SPICE quando for adequado a. Modelo fisico do diodo real -
Caracteristica de diodos longos - Caracteristica de diodos curtos - Corrente de recombinacao, alta injecao,
corrente reversa real, efeitos da temperatura e contatos - Punch-through, avalanche e diodos Zener -
Capacitancia de juncgdo. Varactor - Capacitancia de difusdo - Resisténcia diferencial na polarizagao direta -
Chaveamento b. Modelos elétricos - Modelos de circuito de um diodo - Modelo SPICE c. Consideragées sobre
poténcia elétrica d. Circuitos retificadores - Retificadores de meia e de onda completa - Filtragem - Circuitos
multiplicadores de tensdo e. Circuitos com diodos Zener f. Ceifadores e Grampeadores g. Circuitos com
operacionais e diodos 6. Circuitos com FET Tempo sugerido: 10 horas Utilizar SPICE quando for adequado a.
Transistores JFET - Construcdo e operagao - Caracteristica V-l - Conduténcia do canal e transcondutéancia -
Mobilidade do canal, ruptura, variagdo da mobilidade e efeitos da temperatura b. Transistores MOSFET -
Capacitor MOS - Construgdo e operagao - Caracteristica V-l - Mobilidade efetiva do canal e efeitos da
temperatura c. Modelos SPICE d. Amplificadores com fonte comum (CS) e. Amplificadores com dreno comum
(CD) f. Amplificadores com porta comum (CG) 7. Circuitos com transistores bipolares Tempo sugerido: 8 horas
Utilizar SPICE quando for adequado a. Transistores bipolares (BJT) - Modelo fisico (estrutura e principio de
operacdo) - Modelos elétricos para transistores bipolares - Modelo de Ebers-Moll - Modelo *-hibrido - Modelo
com parametros h - Modelo SPICE - Tens&o Early - Chaveamento b. Amplificador com emissor comum (CE) -
Consideragdes de poténcia - Andlise AC e DC c. Amplificador com coletor comum (CC) d. Amplificador com
base comum (CB) 8. Amplificadores de poténcia e fontes de alimentagcado Tempo sugerido: 8 horas Utilizar
SPICE quando for adequado a. Classes de amplificadores - Operacédo em classe A - Operagao em classe B -
Operacao em classe AB - Operagdo em classe C b. Amplificadores de poténcia em classe A - Amplificadores
acoplados por transformador - Amplificadores acoplados por capacitor c. Amplificadores de poténcia em classe
B - Amplificadores de simetria complementar - Amplificadores push-pull d. Circuito Darlington e. Fonte de
alimentacao usando transistores de poténcia f. Fonte de alimentacdo chaveada
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Ementa Detalhada

1. Diodos. Caracterizacao estatica e dinamica. 2. Retificacdo. 3. Parametros de transistores bipolares. 4.
Ganho e resposta em freqliiéncia de transistores bipolares. 5. Aplicacdes de transistores bipolares. 6.
Transistores JFET. Caracteriza¢do e modelo. 7. Aplicacdo de transistores JFET. 8. Resposta em freqiiéncia e
ganho para fonte comum e porta comum de transistores JFET. Amplificador sintonizado. 9. Transistores MOS e
estruturas CMOS. 10. Aplicacao de transistores MOS. 11. Utilizacdo do SPICE.
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